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摘要(译)

本发明公开一种OLED器件，包括：依次层叠设置在基板上的第一电极
层、第一传输层、绝缘层、第二传输层和第二电极层，所述第一电极层
靠近所述基板设置，在所述第二电极层、所述第二传输层和所述绝缘层
形成有贯穿至所述第一传输层的凹槽；在所述凹槽内填充有有机发光
层，所述有机发光层与所述第二传输层接触。通过对第一传输层和第二
传输层厚度的调整，可以有效调控载流子复合区，将载流子复合区限定
在有机发光层的中心层，并防止载流子复合区由于接近第一电极和第二
电极导致的激子淬灭，提升OLED器件的效率和寿命。
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